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(54) Keksinndn nimitys - Uppfinningens bendmning

Kapasitiivinen yhden elektronin transistori
Kapacitiv transistor med en elektron

{57} Tiivistelma - Sammandrag

Keksintd on herkka mittalaite, jonka pa#sovellusala on kvanttilaskenta, erityisesti suprajohtavista mikro- ja nanorakenteista koostuvien
kvantti bittien mittaaminen. Kvanttibitin tila iimaistaan jannitteen aikaintegraalina piiikomponentin ylii. Vaiheen mittaus suoritetaan
mittaamalla yhden elektronin fransistorin kapasitanssi hilan ja maan valilla,

Uppfinningen &r ett kansligt métinstrument, vars huvudsakliga anvandningsomrade ar kvantrakning, i synnerhet métning av kvantbitar
s0m bestar av supraledande mikro- och nanostrukturer. Kvantbitens tillstand utiryckes som tidsintegralen av spanningen dver en
kretskomponent, Fasens uppmatning utfores genom métning av transistomns kapacitans mellan gaten och jorden.
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